
QP24
EP2_

06
8

 | 1
6-

Aug
-2

02
4 

9:
03

:2
2 

AM
 | 1

82
.7

9.
21

5.
75

QP24EP2_068 | 16-Aug-2024 9:03:22 AM | 182.79.215.75

 

Printed Page: 1 of 3 

  Subject Code: BEC201 

0Roll No: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

BTECH 

(SEM II) THEORY EXAMINATION 2023-24 

FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS ENGINEERING 

TIME: 3 HRS                                                                                                                 M.MARKS: 70 

 

1 | P a g e  
 

Note:  1. Attempt all Sections. If require any missing data; then choose suitably. 

 
SECTION A 

1. Attempt all questions in brief.      2 x 7 = 14 

Q no. Question Marks CO 

a.  What are the functions of clippers and clampers in electronic circuits? 
इलेक्ट्रॉनिक सर्कि ट में क्क्ट्लपर और क्ट्लैम्पर के क्ट्या कायि हैं? 

2 1 

b.  How does a half-wave rectifier differ from a full-wave rectifier?  

हाफ-वेव रेक्क्ट्टफायर फुल-वेव रेक्क्ट्टफायर से र्कस प्रकार भिन्ि होता है? 

2 1 

c.  Explain the operating principle of a BJT. 

BJT के ऑपरेटटिंग भसद्ािंत की व्याख्या करें। 
2 2 

d.  Explain the concept of differential operation in Op-Amps. 

Op-Amps में डिफरेंभियल ऑपरेिि की अव्ारणा की व्याख्या करें। 
2 3 

e.  What is the significance of universal gates in digital circuits? 

डिक्िटल सर्कि ट में यूनिवसिल गेट्स का क्ट्या महत्व है? 

2 4 

f.  Define the term "combinational logic" in digital electronics. 

डिक्िटल इलेक्ट्रॉनिक्ट्स में "कॉक्म्ििेििल लॉक्िक" िब्द को पररिाषित 
करें। 

2 4 

g.  Explain the concept of frequency reuse in cellular networks.  

सेलुलर िेटवकि  में फ़्रीक्ट्वेंसी रीयूज़ की अव्ारणा की व्याख्या करें। 
2 5 

 

SECTION B 

2. Attempt any three of the following:      7 x 3 = 21 

Q no. Question Marks CO 

a. Draw and explain the V-I characteristics of a semiconductor diode. 

Explain the functioning of voltage multiplier circuits.  

अ्िचालक िायोि की V-I षविेिताओिं को ड्रा करें और समझाएँ। वोल्टेि 
गुणक सर्कि ट की कायिप्रणाली की व्याख्या करें। 

7 1 

b. Discuss the common collector (CC) configurations of a BJT. 

BJT के कॉमि कलेक्ट्टर (CC) षवन्यास पर चचाि करें। 
7 2 

c. Explain the circuit configuration of a summing amplifier using an Op-

Amp and derive the voltage gain 

Op-Amp का उपयोग करके सभमिंग एम्पलीफायर के सर्कि ट षवन्यास की 
व्याख्या करें और वोल्टेि गेि निकाले। 

7 3 

d. Explain the basic laws and theorems of Boolean algebra 

िूभलयि िीिगणणत के मूल नियमों और प्रमेयों की व्याख्या करें। 
 

7 4 
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e. Explain why modulation is necessary in communication systems. 

Explain the demodulation techniques used to retrieve the original signal 

from an AM waveform.  

सिंचार प्रणाभलयों में मॉड्यूलेिि क्ट्यों आवश्यक है, इसकी व्याख्या करें। 
AM तरिंग से मूल भसग्िल को पुिः प्राप्त करिे के भलए उपयोग की 
िािे वाली डिमॉड्यूलेिि तकिीकों की व्याख्या करें। 

7 5 

 

SECTION C 

3. Attempt any one part of the following:     7 x 1 = 7 

Q no. Question Marks CO 

a. Explain the breakdown mechanisms in Zener diodes 

िेिर िायोि में बे्रकिाउि मैकेनिज्म की व्याख्या करें। 
7 1 

b. Describe the structure and working principle of Light-Emitting Diodes 

(LEDs). Discuss their applications in electronics.  

प्रकाि उत्सििक िायोि (एलईिी) की सिंरचिा और कायि भसद्ािंत का 
वणिि करें। इलेक्ट्रॉनिक्ट्स में उिके अिुप्रयोगों पर चचाि करें। 

7 1 

 

4. Attempt any one part of the following:     7 x 1 = 7 

Q no. Question Marks CO 

a. Describe the construction of N channel Junction Field Effect Transistors 

(JFETs). Explain how the gate controls the conductivity of the channel. 
एि चिैल ििंक्ट्िि फील्ि इफेक्ट्ट रािंक्िस्टर (JFETs) के निमािण का वणिि 
करें। समझाएँ र्क गेट चैिल की चालकता को कैसे नियिंत्रित करता है। 

7 2 

b. Explain the operation and characteristics of Metal-Oxide-Semiconductor 

Field Effect Transistors (MOSFETs). Differentiate between depletion-

mode and enhancement-mode MOSFETs. 

 मेटल-ऑक्ट्साइि-सेमीकिं िक्ट्टर फील्ि इफेक्ट्ट रािंक्िस्टर (MOSFETs) के 
सिंचालि और षविेिताओिं की व्याख्या करें। डिप्लेिि-मोि और 
एन्हािंसमेंट-मोि MOSFETs के िीच अिंतर करें। 

7 2 

 

5. Attempt any one part of the following:     7 x 1 = 7 

Q no. Question Marks CO 

a. Explain the circuit configuration of an inverting amplifier using an Op-

Amp.  

ऑप-एम्प का उपयोग करके इिवटटिंग एम्पलीफायर के सर्कि ट 
कॉक्न्फगरेिि की व्याख्या करें। 

7 3 

b. What are Operational Amplifiers (Op-Amps)? Discuss their ideal 7 3 
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characteristics and practical limitations.  

ऑपरेििल एम्प्लीफायर (ऑप-एम्प) क्ट्या हैं? उिकी ideal षविेिताओिं 
और प्रैक्क्ट्टकल सीमाओिं पर चचाि करें। 

 

 

6. Attempt any one part of the following:     7 x 1 = 7 

Q no. Question Marks CO 

a. Simplify the following function using K-map F(A, B, C, D) = Σ(1, 3, 4, 

5, 6, 7, 9, 11, 13, 15).Also implement the simplified function using basic 

gates only.  

K-मैप का उपयोग करके निम्िभलणित फिं क्ट्िि को सरल ििाएँ। F(A, B, 

C, D) = Σ(1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15)। केवल िेभसक गेट का उपयोग 
करके सरलीकृत फिं क्ट्िि को िी लागू करें। 

7 4 

b. Realize NOT, AND, OR and XOR gates using NAND gate.  

NAND गेट का उपयोग करके NOT, AND, OR और XOR गेट को 
इम्प्लेमेंट करें। 

7 4 

 

7. Attempt any one part of the following:     7 x 1 = 7 

Q no. Question Marks CO 

a. Define wireless communication and its significance in modern 

telecommunications. Explain the basic principles of radar operation 

वायरलेस सिंचार को पररिाषित करें और आ्ुनिक दरूसिंचार में इसका 
महत्व िताएिं। रिार सिंचालि के मूल भसद्ािंतों की व्याख्या करें। 

7 5 

b. Explain the basics of satellite communication systems. Describe the 

evolution from 1G to 5G cellular networks.  

उपग्रह सिंचार प्रणाभलयों की मूल िातें समझाएँ। 1G से 5G सेलुलर िेटवकि  
तक के षवकास का वणिि करें। 

7 5 

 

 


